
38.18 – ELEMENTOS QUÍMICOS DOPADOS PARA USO EN ELECTRÓNICA, EN DISCOS, 
OBLEAS («WAFERS») O FORMAS ANÁLOGAS; COMPUESTOS QUÍMICOS 
DOPADOS PARA USO EN ELECTRÓNICA. 

 
Esta partida comprende: 

 
1) Los elementos químicos del capítulo 28 (principalmente silicio y selenio) impurificados con boro o 

fósforo, por ejemplo, generalmente en una proporción del orden de una parte por millón, siempre que 
se presenten en discos, plaquitas o formas análogas. En las formas en que se obtiene en bruto, en 
cilindros o en barras se clasifican en el capítulo 28. 

 
2) Los compuestos químicos, tales como el seleniuro y el sulfuro de cadmio o el arseniuro de indio, con 

ciertos aditivos (por ejemplo, germanio, yodo), generalmente en una proporción de algunas partes por 
cien, para los usos indicados en el texto, tanto si se presentan en cilindros, en barras, etc., como si se 
presentasen cortados en discos, plaquitas o formas análogas. 

 
Estos cristales pueden estar pulidos, incluso recubiertos con una capa epitaxial uniforme. 
 
Los que hayan sido objeto de trabajos más avanzados, principalmente los que se han sometido a una difusión selectiva, se clasifican 

en la partida 85.41, como dispositivos semiconductores. 

 
 


